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Экспер
тное Факт По

плану
Конт.
раб. Ауд. Л ек Лаб Пр ФКР СР Конт

роль з.е. Итого Конт.
раб. Ауд. Л ек Лаб Пр Ф КР СР Контро

ль з.е. Итого Конт.
раб. Ауд. Лек Лаб Пр ФКР СР Контро

ль

Блок 1.Дисциплины (модули) 65 65 2340 6 73 .8 660 346 64 2 50 13.8 1315 .2 351 46 1656 4 4 1 .6 4 3 2 228 2 04 9.6 944 .4 2 70 19 684 232 .2 228 118 64 46 4 .2 3 70 .8 81

Обязательная часть 26 26 936 254 248 108 140 6 520 162 26 936 254 2 48 108 140 6 520 162

+ Б1.О.01 Иностранный язы к (профессиональный) 2 4 4 144 39.2 38 38 1.2 77.8 27 4 144 39.2 38 38 1.2 77.8 27

+ Б1.О.02 История и ф илософ ия науки 2 4 4 144 41.2 40 16 24 1.2 75.8 27 4 144 41.2 40 16 24 1.2 75.8 27

+ Б1.О.03 Фундаментальны е основы  нанотехнологий 2 5 5 180 46 46 30 16 107 27 5 180 46 46 30 16 107 27

+ Б1.О.04 Психология управления 1 4 4 144 41.2 40 16 24 1.2 75.8 27 4 144 41.2 40 16 24 1.2 75.8 27

+ Б1.О.05 Педагогика высш ей школы 1 4 4 144 39.2 38 16 22 1.2 77.8 27 4 144 39.2 38 16 22 1.2 77.8 27

+ Б1.О.06 Инженерное проектирование в NanoCud 2 5 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 39 39 1404 4 1 9 .8 4 12 238 64 110 7 .8 795 .2 189 20 720 187 .6 184 120 64 3.6 4 24 .4 108 19 684 232 .2 228 118 64 46 4 .2 3 70 .8 81

+ Б1.В.01 Прочность и пластичность материалов 3 3 3 108 33.2 32 16 16 1.2 47.8 27 3 108 33.2 32 16 16 1.2 47.8 27

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 1 5 5 180 46 46 30 16 107 27 5 180 46 46 30 16 107 27

Б1.В.ДВ.01.01 Методы получения наноматериалов 1 5 5 180 46 46 30 16 107 27 5 180 46 46 30 16 107 27

+ Б1.В.ДВ.01.02 Электронная теория металлов 1 5 5 180 46 46 30 16 107 27 5 180 46 46 30 16 107 27

Б1.В.ДВ.01.03 Моделирование в электроизоляционной и 
кабельной технике 1 5 5 180 46 46 30 16 107 27 5 180 46 46 30 16 107 27

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 1 5 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27

+ Б1.В.ДВ.02.01 Квантовая физика твёрдого тела 1 5 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27

Б1.В.ДВ.02.02 Деф ормационные методы получения 
наноматериалов 1 5 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27

Б1.В.ДВ.02.03
Тепловые расчёты в электроизоляционной и 
кабельной технике 1 5 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 1 5 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27

+ Б1.В.ДВ.03.01 Ф изические свойства квазикристаллов 1 5 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27

Б1.В.ДВ.03.02 Физико-химические основы получения 
нанофосфоров

1 5 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27

Б1.В.ДВ.03.03 Технологии производства электрических машин 1 5 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27

+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 2 5 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27

Б1.В.ДВ.04.01 Химические основы наноматериалов 2 5 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27

+ Б1.В.ДВ.04.02 Электротехнические материалы и провода 2 5 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27

Б1.В.ДВ.04.03 Электронны е свойства квантоворазмерных 
полупроводниковых гетероструктур 2 5 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27 5 180 47.2 46 30 16 1.2 105.8 27

+ Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 4 4 4 144 61.2 60 30 30 1.2 55.8 27 4 144 61.2 60 30 30 1.2 55.8 27

+ Б1.В.ДВ.05.01 Экспериментальны е методы в физике 
низкоразмерных систем 4 4 4 144 61.2 60 30 30 1.2 55.8 27 4 144 61.2 60 30 30 1.2 55.8 27

Б1.В.ДВ.05.02
Технологии и материалы квантовой 
электроники 4 4 4 144 61.2 60 30 30 1.2 55.8 27 4 144 61.2 60 30 30 1.2 55.8 27

+ Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 4 4 4 144 40.2 40 22 18 0.2 103.8 4 144 40.2 40 22 18 0.2 103.8

+ Б1.В.ДВ.06.01 Спектроскопические методы анализа 
материалов 4 4 4 144 40.2 40 22 18 0.2 103.8 4 144 40.2 40 22 18 0.2 103.8

Б1.В.ДВ.06.02
Сверхпроводящ ие материалы и устройства на 
их основе 4 4 4 144 40.2 40 22 18 0.2 103.8 4 144 40.2 40 22 18 0.2 103.8

+ Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 3 3 3 108 36.2 36 18 18 0.2 71.8 3 108 36.2 36 18 18 0.2 71.8

+ Б1.В.ДВ.07.01 Электрические и магнитные свойства 
наноматериалов 3 3 3 108 36.2 36 18 18 0.2 71.8 3 108 36.2 36 18 18 0.2 71.8

Б1.В.ДВ.07.02 Нанотехнологии в электротехнических 
материалах

3 3 3 108 36.2 36 18 18 0.2 71.8 3 108 36.2 36 18 18 0.2 71.8

+ Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 3 3 3 108 29.2 28 16 12 1.2 51.8 27 3 108 29.2 28 16 12 1.2 51.8 27

+ Б1.В.ДВ.08.01 Основы электронной микроскопии 3 3 3 108 29.2 28 16 12 1.2 51.8 27 3 108 29.2 28 16 12 1.2 51.8 27

Б1.В.ДВ.08.02 Основы сканирующ ей зондовой микроскопии 3 3 3 108 29.2 28 16 12 1.2 51.8 27 3 108 29.2 28 16 12 1.2 51.8 27

+ Б1.В.ДВ.09 Дисциплины (модули) по выбору 8 (ДВ.9) 3 2 2 72 32.2 32 16 16 0.2 39.8 2 72 32.2 32 16 16 0.2 39.8

+ Б1.В.ДВ.09.01 М оделирование наноматериалов 3 2 2 72 32.2 32 16 16 0.2 39.8 2 72 32.2 32 16 16 0.2 39.8

Б1.В.ДВ.09.02 Границы зерен и ф аз в наноматериалах 3 2 2 72 32.2 32 16 16 0.2 39.8 2 72 32.2 32 16 16 0.2 39.8

Блок 2.Практика 46 46 1656 56 32 32 24 1600 15 540 24 16 16 8 516 31 1116 32 16 16 16 1084

Обязательная часть 34 34 1224 52 32 32 20 1172 15 540 24 16 16 8 516 19 684 28 16 16 12 656

+ Б2.О.01 Учебная практика 3 6 6 216 2 2 214 6 216 2 2 214

+ Б2.О .01.01(У) Педагогическая практика 3 6 6 216 2 2 214 6 216 2 2 214

+ Б2.0 .02 Производственная практика 12344 28 28 1008 50 32 32 18 958 15 540 24 16 16 8 516 13 468 26 16 16 10 442
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+ Б2 .0 .02 .01 (П д ) Преддипломная практика 4 6 6 216 2 2 214 6 216 2 2 214

+ Б2.О .02.02(Н) Научно-исследовательская работа 1234 22 22 792 48 32 32 16 744 15 540 24 16 16 8 516 7 252 24 16 16 8 228

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 12 12 4 32 4 4 4 28 12 4 32 4 4 4 28

+ Б2.В.01 Производственная практика 3 12 12 432 4 4 428 12 432 4 4 428

+ Б2.В.01.01(П)
Практика по получению  профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-исследовательская)

3 12 12 432 4 4 428 12 432 4 4 428

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 9 9 324 21 21 303 9 324 21 21 303

+ Б3.01 Оформление и защ ита магистерской 
диссертации 4 9 9 324 21 21 303 9 324 21 21 303

Ф ТД.Ф акультативны е дисциплины 4 4 144 64.4 64 26 38 0 .4 79 .6 4 144 64 .4 64 26 38 0 .4 79 .6

+ ФТД.01 Рентгеноструктурный анализ 3 1 1 36 32.2 32 16 16 0.2 3.8 1 36 32.2 32 16 16 0.2 3.8

+ ФТД.02 Специальный ф изический практикум 4 3 3 108 32.2 32 10 22 0.2 75.8 3 108 32.2 32 10 22 0.2 75.8

Итого з.е./акад.часов (без факультативов) 120 120 4320 750.8 692 346 64 282 58.8 3218.2 351 61 2196 465.6 448 228 220 17.6 1460.4 270 59 2124 285.2 244 118 64 62 41.2 1757.8 81

Н едельная  нагрузка в периодах обучения (акад.час/нед)

Контактная работа  (акад.час/нед)

з.е. на курсах (без ф акультативов)


